Демонстрация зависимости параметров полупроводниковых приборов от температуры

Оборудование: источник питания, диод Д2Ж, реостат сопротивлением 6 - 10 Ом, амперметр, ключ, соединительные провода, осциллограф.

Выполнение работы




1. Соберите цепь по схеме № 1.

2. Незначительно нагрейте диод над пламенем свечки. Опишите о объясните явления, протекающие в цепи, во время нагревания и после его остывания.

3. Ознакомьтесь с осциллографом по инструкции. 

4. Соберите цепь по схеме №2. Ключ должен быть разомкнут. Внимание! Цепь подключается к источнику переменного напряжения на 10 - 15 В.

5. Зарисуйте и объясните осциллограмму при разомкнутом ключе.




6. Замкните ключ. Зарисуйте и объясните осциллограмму при замкнутом ключе.

7. Слегка нагрейте диод и зарисуйте осциллограмму.

8. Объясните нарушение выпрямительных свойств p - n перехода при нагревании.

Дополнительное задание.

1. Соберите электрическую цепь по схеме № 3.




2. Зарисуйте вольт - амперную характеристику диода. Исследуйте ее.

3. Слегка нагрейте диод. Зарисуйте осциллограмму и объясните ее.

4. Что вы наблюдаете по мере остывания диода? 

Контрольные вопросы.

1. Имеют ли ограниченность рабочего интервала температур полупроводниковые приборы?

2. Какая проводимость начинает преобладать по мере нагревания диода?
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